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摘要(译)

本发明公开了一种OLED器件、OLED显示面板及制备方法，所述OLED
器件包括依次设置的基板、栅极保护层、刻蚀阻挡层、辅助阴极层、辅
助阳极层；依次设置于基板上的薄膜晶体管、阳极层和OLED层；设置于
OLED层和辅助阳极层上的阴极层；其中，阴极层与辅助阴极层电性连
接。本发明通过在OLED器件中增加辅助阴极层和辅助阳极层，并使得阴
极层与辅助阴极层电性连接，减小屏幕边缘和屏幕中心的OLED器件的驱
动电压差距，使屏幕显示更均匀，显示效果更好。
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